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INVITTATION

»SOUTENANCE DE DOCTORAT®-
Le public est cordialement invité a la soutenance de doctorat

en Sciences, Filiere : Génie Electrique
de M: BENNAOUI Ahmed

Devant le jury composé de :

HADIADT Abdeshufik Professeur U. Laghouat \r Prés\igiéTlf/
KIOUS Mechri Professeur U. Laghouat Examinateur
KOUZI Katia Professeur U. Laghouat Examinatrice
MESSELMI Farid Professeur A Ziansigglour e Examinateur
ABBASSI Ahmed MCA ENS de Bousaida Examinateur
SAADI SLAMI Professeur ¥ Zialg;:;glour ds Promoteur
AMER Aissa Professeur U. Laghouat Co- Promoteur

«Optimal Fuzzy Controllers
For DC-DC Boost Converter»

e Date et heure de soutenance: Lundi 09 Décembre 2024 4 : 16h
e Lieu : Salle des conférences de la Faculté de technologie (nouveau pole).
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